
TEMA 2:  Propiedades Fundamentales de los Semiconductores 

- Ley de Acción de masas:  𝑛𝑝 = 𝑛𝑖2  siendo 𝑛𝑖(𝑇) 

- Ecuación de neutralidad:  𝑝 + 𝑁𝐷+ = 𝑛 +𝑁𝐴−    

- Densidad de portadores: 
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- Densidad de corriente: 

𝐽𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = �𝑞𝑛𝜇𝑛 + 𝑞𝑝𝜇𝑝�𝐸�⃗ + �𝑞𝐷𝑛∇��⃗ 𝑛 − 𝑞𝐷𝑝∇��⃗ 𝑝 � 

 


